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Przedmiotem wynalazku ' jest tranzystorowy aklad
opbznienia zmiennego pomiedzy impulsem wyzwa-
lajacym a impulsem wyjSciowym.

Powszechnie znanymi ukladami, ktére zapewnia-
jg opOZnienie pomiedzy impulsem wyzwalajgcym
a impulsem wyjsciowym sa przerzutniki lub ge-
neratory napiecia liniowego z ukladami poréwna-
nia. Najbardziej prostym ukladem jest rozwigzanie
oparte na przerzutnikach. W ukladach tych regula-
cja opbéfmienia realizowsana jest przez zmiane ele-
mentéw przerzutnika i stosunek zmiany opéZnienia
maksymailnego do minimalnego wynosi do 20. Re-
gulacja op6Znienia oparta ma zmianie elementéw
przerzuinika daje niestabilng prace na krahcach
regulacji, co ogranicza zakres stosowania tego ro-
dzaju ukiadéw opbimienia. Uklady takie nie mo-
ga byé stosowane np. w technice ultradzwigkowej
jako ,Jlupa”, gdzie stosunek opbéZmienia maksymal-
nego do minimalnego musi byé zapewniony do 1000
przy bardzo wysokiej stabilnosci.

Celem wynalazku jest zbudowanie ukladu na
przerzutnikach o bardzo wysokiej stabilnoSci, kt6-
re zapewni stosunek zmiany op6Znienia maksymail-
nego do minimalnego do 1000.

Cel zostal osiggniety w ukladzie opbZnienia we-
diug wynalazku, ktéry skiada sie z dwoéch pree-
rzutnik6w jednostabilnych — pierwszego wejScio-
wego i drugiego wyjsciowego, przy czym kazdy
z tych przermutniké6w zbudowany jest na dwéch
tranzystorach — wejéciowym i wyjSciowym, Opér
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umieszczony w kolektorze tranzystora wejéciowe-
go przerzutnika jest polgczony z suwakiem poten-
cjometru sluzacego do regulacji szeroko$ci impul-
su prostokatnego wytwarzanego przez pierwszy
przerzutnik. Kolektor tranzystora wyjéciowego
pierwszego przerzutnika jest polaczony poprzez
kondensator sprzegajacy z baza tranzystora wej-
Sciowego drugiego przerzutnika.

Wynalazek jest blizej wyjasniony na przykla-
dzie wykonania uwidocznionego na rysunku, na
ktérym przedstawiono schemat ideowy ukladu
opéZmienia,

Uklad opéznienia wedlug wynalazku sklada sie
z dwéch przerzutnikéw jednostabilnych — pierw-
szego wej&ciowe_go i drugiego wyjsciowego. Pierw-
szy przerzutnik wejSciowy zbudowany na tranzys-
torach T1 i T2 wytwarza impuls prostokatny w
plkit. B. Na baze tranzystora T1 pierwszego prze-
rzutnika przez kondensator C1 podawany jest im-
puls wyzwalajacy A. Opory Rl i R2 stanowia dziel-
nik napiecia zasilajgcego poprzez opér R3 kolek-
tor tranzystora T1. Kondensator C2 jest kondensa- .
torem sprzegajacym kolektor tranzystora T1 z ba-
zg tranzystora T2, kiérej przedpiecie ustala opé6r
R5. Poprzez opér R6 zasilany jest kolektor tran-
zystora T2, ktéry polaczony jest poprzez opér R4
sprzezenia zwrotnego z bazg tranzystora T1. Sze-
roko$§é impulsu w pkt B jest funkcjg liniowa na-
piecia zasilajgcego kolektor tranzystora T1. Tyl-
ne zbocze impulsu B po zréznicowaniu na konden-
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satorze C3.i na opornoSci baza — emiter tranzy-
stora T3 wyzwala uklad rozszerzajacy w postaci
drugiego przerzutnika wyjsciowego zbudowanego
na tranzystorach T3 i T4. Op6r R7 ustala przedpie-
cie bazy tranzystora T3, przy czym zasilanie jego
kolektora nastepuje przez opér R7. Opér R9 jest
© oporem sprzegajacym kolektor tranzystora T3 z ba-
z3, tranzystora T4. Poprzez op6r R10 zasilany jest
kolektor tranzystora T4, ktéry polgczony jest po-
przez kondensator C4 sprzezenia zwrotnego z baza
tranzystora T3. Impuls prostokatny C zbierany z
kolektora tranzystora T4 sluzy do wyzwalania ge-
neratora podstawy iczasu. Przez zmiane szerokosci
impulsu B mozna regulowaé opdinienie pomiedzy
impulsem wyzwalajacym a impulsem wyj$ciowym.
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Zastrzezenie patentowe * *.

Tranzystorowy uklad opéZnienia skladajacy sie
z dwéch przerzutniké6w jednostabilnych, pierwsze-
go wejsciowego i drugiego wyjSciowego, przy czym
kazdy z tych przerzutnikébw zbudowany jest na
dwéch tranzystorach — wejéciowym i wyjsciowym,
znamienny tym, ze op6r (R3) umieszczony w kolek-
torze tranzystora wejéciowego pierwszego prze-
rzutnika jest polgczony z suwakiem potencjomet-
ru (R2), natomiast kolektor tranzystora wyjSciowe-
go (T2) pierwszego przerzutnika jest polaczony po-
przez kondensator (C3) z bazg tranzystora wejScio-
wego (T3) drugiego przerzutnika. -
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